
41 半導体MZ変調器搭載波長可変光源モジュール
～小型、高速、安定な光送信機～

高速大容量の光通信を実現するためには、高速
変調が可能な小型の光送信機が求められていま
す。従来の光送信機に用いられているLiNbO3マッ
ハツェンダ(MZ)変調器は、小型化が困難で、また、

動作点が時間変動するという課題もありました。

半導体MZ変調器搭載波長可変光源モジュー
ルによる光送信機が実用化されると、光通信装
置の小型化、大規模化が実現でき、大規模な高
速大容量光通信ネットワークを容易に構築でき
るようになります。

InP半導体を用いた小型のMZ変調器を開発し、
さらにInP波長可変レーザ光源と集積して一体モ
ジュール化することにより、40Gbit/sで動作する
非常に小型の光送信モジュールを実現しました。
また、InP半導体は動作点が変動しないので安

定な動作が期待できます。

山田英一(Eiichi Yamada) yamada.eiichi@lab.ntt.co.jp
柴田泰夫(Yasuo Shibata) yshibata@aecl.ntt.co.jp
大橋弘美(Hiromi Oohashi) hiromi@aecl.ntt.co.jp

InP波長可変レーザ光源とInP半導体マッハツェン
ダ変調器を一体集積した光送信モジュール

縦16mm 横41mm 高さ9mmで非常に小型

40Gbit/s DPSK変調波形

3Vppという低電圧で駆動でき、また、良好な光信
号波形を発生していることがわかる
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波長可変特性光スペクトル

1527nmから1565nmまで全C帯を波長可変
可能
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